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Реферат:
1. Робота присвячена вивченню емісійних характеристик та параметрів низькотемпературної газорозрядної
плазми на основі молекул-донорів радикалу ОН*. Крім водяної пари для генерації розрядною плазмою УФ
випромінювання вперше використано водні розчини таких речовин як пероксид водню, аміак та етиловий
спирт. Основна особливість водних розчинів цих речовин полягає в тому, що вони є потенційнимми
донорами радикалів ОН. Результати чисельного моделювання орієнтують на досягнення оптимального
значення приведеної напруженості електричного поля 280 Тд, при якій відносні втрати енергії електронів на
збудження радикалу ОН* сягають максимуму. Значного посилення УФ люмінесценції плазми на основі пари
води на A-X переході молекули ОН* можна досягти введенням аргону, а підсилення ВУФ емісії на C-A і B-X
переходах гідроксилу введенням гелію. Завдяки додаванню певної концентрації аргону вдалося залучити
додатковий і вельми ефективний механізм накачування радикалу ОН і за рахунок цього досягти зростання
питомої потужності люмінесценції А-Х переходу радикалу ОН* в 9 разів.



2. This work is devoted to the study of the emission characteristics and parameters of low-temperature gas-
discharge plasma on the basis of donor molecules of OH* spicies. Another compounds for the generation UV
radiation by discharge plasma were first used the aqueous solutions of substances such as hydrogen peroxide,
ammonia and alcohol. The main feature of water solutions of these substances is that they are potential donors of
hydroxyl radicals OH. Numerical simulation results, as well as experiment with water vapor orient to use the
optimal values 280 Td of the reduced electric field at which the electron energy loss relative to the excitation of
ОН* reaches a maximum. UV luminescence enhancement of plasma-based water vapor on the A-X transition of
OH* can be achieved by adding of argon, and the gain of the EUV emission at C-A and B-X transitions of hydroxyl -
by introduction of helium. With the addition of a certain concentration of argon an additional and highly effective
pumping mechanism of the OH radical is involved and thereby leading to luminescence power density growth at
А-Х transition of the ОН* radical up to 9 times.
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